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Transistor de Silicio NPN, 2-30 MHz, 12.5 Vcc, 12.5 Watt, 211-07.

SKU: MRF433  Categoria: KENWOOD / ICOM / TXPRO

$269.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1
1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracteristicas Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px;
color: inherit;'> <li style="margin-bottom: 5px;'>Transistor NPN de silicio para aplicaciones RF</li> <li style="margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operacion entre 2 y 30 MHz</li> <Ii style="margin-bottom: 5px;'>Manejo de potencia hasta 12.5
Watts</li> <li style="margin-bottom: 5px;'>Voltaje de colector-emisor hasta 12.5 VCC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Encapsulado estdndar 211-07 para facil montaje</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap;
gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid
rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li
style="margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Transistor de Silicio NPN</li> <li style="margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de Frecuencia:</strong> 2-30 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje:</strong> 12.5
Vce</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Potencia:</strong> 12.5 Watt</li> <Ii style="margin-bottom: 5px;'><strong>Encapsulado:</strong> 211-07</li> </ul> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid
rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Caracteristica 1 Alta eficiencia en aplicaciones de radiofrecuencia
Caracteristica 2 Rango de frecuencia optimizado para HF
Caracteristica 3 Manejo de potencia de 12.5 watts continua
Caracteristica 4 Voltaje colector-emisor de 12.5 Ve
Caracteristica 5 Encapsulado estandar para montaje simplificado
Caracteristica 6 Silicio NPN para estabilidad térmica
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